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摘要(译)

本发明的实施例提供了一种有机发光二极管显示装置及其制造方法。该
有机发光二极管显示装置包括：阵列基板，包括多个像素开口区域;位于
阵列基板上的每个像素开口区域中的发光器件;其中所述发光器件包括：
空穴传输层，发光层和电子传输层;其中所述阵列基板上的所述发光层的
垂直投影限定所述像素开口区域;空穴传输层和电子传输层分别位于发光
层的不同侧，或者空穴传输层和电子传输层位于同一侧的发光层;阵列基
板上的空穴传输层的垂直投影和阵列基板上的电子传输层的垂直投影都
部分覆盖像素开口区域;阵列基板上的空穴传输层的垂直投影与阵列基板
上的电子传输层的垂直投影不会相互重叠。该显示装置及其制造方法可
以减少将光透射出发光装置所需的层数，减少了由于薄膜的吸收和散射
而导致的光损失;改善发光器件的外部量子效率;从而提高显示器的发光效
率设备。
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